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PREPARACAO E CARACTERIZACAO DE HETEROJUNGCOES n-ZnO:Al/p-Si
OBTIDAS PELA TECNICA DE SPRAY-PIROLISE PARA UTILIZACAO COMO SENSOR
DE GAS ETANOL.

Sandro A. Ibarra Sanchez, Herval R. Paes Junior

Sensores de gas baseados em estruturas tipo diodo Schottky consistem em
uma interface Oxido-metal que tem como objetivo incrementar a sensibilidade e
prover estabilidade termodindmica sobre suas caracteristicas elétricas. O objetivo
principal deste trabalho € obter filmes ou heterojungdes n-ZnO:Al/p-Si com o uso da
técnica de spray-pirdlise para aplicacdo como sensores de gas etanol, visando
melhorar a sua seletividade e precisdo. Também apresenta como objetivos
especificos avaliar o desempenho de heterojuncdes baseadas em filmes de ZnO
como sensor de gas etanol, investigar as propriedades elétricas, morfoldgicas e
estruturais de filmes de ZnO:Al e o efeito da variacdo da concentracdo do dopante
em tais propriedades, investigar o efeito do substrato nas propriedades da
heterojuncdo n-ZnO:Al/p-Si, investigar a sensibilidade, (tes), (tec) € limite de
deteccdo de gas etanol de sensores tipo heterojuncao n-ZnO:Al/p-Si. Neste trabalho
foram produzidos e analisados trés tipos diferentes de filmes obtidos nas
temperaturas de deposi¢ao de 350, 375 e 400 °C, dopagem de 0-1%at., de aluminio
e depositados sobre substrato de silicio. O tempo de deposicéo foi de 20 min e fluxo
de solucédo precursora de 2mL/min. Para a caracterizacdo morfoldgica foi utilizado o
Microscopio Confocal, modelo OLS4000 da Olympus. A caracterizacdo elétrica foi
realizada pela medida da variacdo da condutividade elétrica em funcdo da
temperatura. A analise morfolégica dos filmes mostrou uma dependéncia da
qualidade da superficie dos filmes em relagdo a temperatura de deposicao e
porcentagem de dopagem. Os filmes apresentaram aspecto uniforme, homogéneo e
sem trincas. Quando comparados os filmes como depositados nas temperaturas
entre 350 e 400 °C pode-se concluir que a temperatura de deposicédo de 400°C com
o tempo de deposicao e fluxo de solucdo adotados € a condicdo ideal para obter
estes filmes pela técnica de spray-pirolise.
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